DL 090
DLOS3D

Internationale Vergleichstypen: SN 74LS 90 N SN74LS 93 N

Schaltkreise in Low-Power-Schottky-Technologie
DLOBOD Dazimalzéhler
DL093D 4 Bit-Bindrzahler

Vorldufige technische Daten

Der DL 090 D und DL 093 D enthaiten je 4 Master-Slave-Flip-Flops. Das erste Flip-Flop
ist 50 geschaltet, dall am Ausgang Qa die 2:1 geteilte Impulsfolge des Takteingan-
ges A abgenommen werden kann. Die weitgren Flip-Flops mit dem Takteingang Bund
den Ausgéngen Qg, Qc, Qp realisieren beim DL 090 D einen 5:1 Teiler und beim
DL 093 D-einen 8:1 Teiler. Die Ausgéinge schalten bei der H-L-Flanke der jewsiligen
Takteingange. Zur Realisierung des vollen Zahlumfanges wird der Ausgang Qa mit
Takteingang B verbunden. Der DL 090 D wird damit zum Dezimalzahler und der
DL 093 D zum 4 Bit-Bindrzdnhler.

Beids Schaltkreise besitzen die Méglichkeit des Rickseizens des Z&hlers auf den
Wert,,Q".

Zusatzlich besteht beim DL 090 D die Mégiichikeit des Setzens des Zahiers auf,,87. Die
2 Ricksetz- bzw. Setzeingénge werden intern NAND-verknlpft,

Wird beim DL 080 D Ausgang Op mit Eingang A verbunden und Eingang B als Taktein-
gang benutzt, steht am Ausgang Qa eine symmetrische 10:1 geteilie Impulsfoige
bereit.

Gehause: DIL-Plast
Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26 713
Masse:<1,5g




Abmessungen in mm:

19,5 max,

=
e
i~

8

0453315

=

§

(o
Meo

L
)
2L
ne
i
in
(]
250,125
3
£
9
e
ed
i
AnschluBbelegung:

)}

esf]
&
wnf]

DLO90D - Dezimalzédhler

r—————Us
5

[

]
—-‘14618

Ror

Roz

CT10

Q8
Qc

Qa——

Qprton

10|
M

L20AtIA2

<of
-l

21.2.1.2.14 TEL26713

DL.023D-Bindrzéhler

I————US
8

4
:l__< A
_‘< 8

2

Roy

3

!

cra

Oa
Qn
Qc
Qp

I~

©

101
M

LB3AIAZ



Logische Schaltung DL 090 D:
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Logische Schaltung DL 083 D:
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Eingangsstufen

L30A3A2
LOOA3AZ
a) Setz-baw. Ruckéetz b Takteingénge AundB
eingéinge Ry und Ry Eingang Widerstandswert ink
A i0 10 10

B{DLoam 87 67 5
B(DLo9® 15 15 10

Ry By A

Ausgangsstufen
oUs

by

LO90A4A2

DLOYGD



Logiktabelle:

DLO20D
Zéhistand Ausgange
Qp Q¢ Qg Qa

0 L L L L
1 L L L H
2 L L H L
3 L L H H
4 L H L L
5 L H L H
8 L H H L
7 L H H H
8 H L L L
9 H L L H

BCD-Zahlung (Ausgang Oy mit Eingang B verbunden)

Zahlstand Ausgange

Qp Qp Q¢ Qg

0 L L L. L
1 L L L H
2 L L H L
3 L L H H
4 L H L L
5 H L L L
8 H L L H
7 H . L H L
8 H L H H
9 H H L L

Symmetrische 10:1 Zahlung (Ausgang Op mit Eingang A verbunden)



DLO93D

Zahlstand Ausginge
- O;D Qc QB O.A
0 L L L L
1 L L L H
2 L L H L
3 L L H H
4 L H L L
5 L H L H
8 L H H L
7 L H H H
8 H L L L
9 H L L H
10 H L H L
11 H L H H
12 H H L L
13 H H L H
14 H H H L
15 H H H H
Bindrzdhlung (4 Bit) Ausgang O mit Eingang B verbunden)
Funktionstabellen:
DLO90OD
Ricksstz- bzw. Setzeinginge Ausgénge
Rom Rota) Ra) Rgi2) Qp Qc Qg Q.
H H L X L L L L
H H X L L L L L
X X H H H L L H
X L X L zéhlen
L X L X zéhien
L X X L zéhlen
X L L X zéhlen
DL023D
Ricksetzeingdnge Ausgénge
Roa) Ro2) Qp Oc Og QO
H 4 L L L L
L H zihlen

X L zéhlen



Grenzwerte, gliltig fiir den Betricbstemperaturbersich:

Betriebsspannung

Eingangsspannung fir Diodeneingénge
Betriebstermperaturbereich

Be‘&ﬁebgbedmgungen:

Betriebsspannung

Umgebungstempesratur

H— Ausgangsstrom

L — Ausgangsstrom

Zahlfrequenz

Impulsbreite

Voreinstelizeit

Statische Kennwerts, (9, = 0 bis +70°C):

Eingang A
Lingang B

Eingang A
Eingang B
Eingédnge R

Eingédnge R

Eingangsspannurig

Einstellwerte wie Betriebsbedingungen
Eingangsclampingspannung

US = 4,75 V, —h = 18 mA
Ausgangsspannung

Us = 4,75 V, Uu_ = 0,8 V, U|H =2V
—low = 400 uA

lOL.= 3 mA

logL = 4 mA

Us
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0
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min. max.

H - Eingangsstrom i
g =525V ‘
Uy=7V Eingange R 0,1 mA
Upy=27V ; 20 A
DLO90D
Up =55y  ongang A DLOS 0,2 mA
Upy=27V 40 uA
Up=558V N DL 090 D 0,4 mA
Uy =27y Engang B 80 HA
U|H =558 Y . o 0,2 mA
E L D
Up = 27V ingange A, B DL090 80 wA
L—-Eingangsstrom e
US = 5,25 V, Uu_ = 0,4V
Eingange R 0,36 mA
Eingang A 2,4 mA
EingangB8 DLO090D . 3,2 mA
EingangB DLO093D 1.8 mA
Ausgangskurzschiufistrom?) —los
Ug =525V 20 100 mA
Stromaufnahme®)
Ug=15,25V Is 15 mA

1) Ausgang Qa wird bei dem angegebenen lo, -Strom zuziiglich des Grenzwertes von
I des Eingangs B getestet. Das gestattet, Eingang B bei gleichzeitiger voller Be-
lastung an Ausgang Q, zu treiben.

2} Nichimehr als ein Ausgang gleichzeitig;

Dauer des Kurzschlusses < 1s

3) Alle Eingange auf Masse, Ro-Eingange kurzzeitig an 4,5 V und wieder auf Masse;

dann messen

Dynamische Kennwerte (9, = 25°C — 5K, Us =5 V):

min. max.

Signalverzbégerungszeit fir Ubergang

nach H oL

von A nach Qa 18 ns
von A nach Op DLO9OD 48 ns
von A nach Op DL0O93D 70 ns
nach L ToHL

von A nach Qa 18 ns
vonAnachQp, ~ DLOS0OD 50 ns
von A nach Qp DLOI3D 70 ns

CL= 15pF,RL=2kQ



min. nax.
Signalverzdgerungszeit for Ubergan
g

nach H tpLH

von B nach Og 16 ns
von B nach O¢ 32 ns
von B nach Op DLOYGD 32 ns
von B nach Qp DL 093 51 ns
nach L. TpHL

von B nach Qg 21 ns
von B nach Q¢ ‘ 35 ns
von B nach OQp DLOSOD 35 ns
von B nach Qp DL0OS3D 51 ns
Signalverzdgerungszeit fir Ubergang

nach H tpih

von Rgnach Qa, Qp DLOSOD 30 ns
nach L toHL

von Rg nach Qg, Q¢ DLO0O%0D 40 ns
von Ry nach O bis Op 40 ng
CL=15pF,RL=2kﬂ )

max. Zdhlirequenz fnax

von A nach Qa 32 MHz
von B nach Qp 16 MHz
$, = 0 bis +70°C

R =2k

Bestellbezeichnung: Integrierier Schaltkreis DL 090 D

Ag 05/043/83

Kbrorik

export-import

. i handelsbetri
veb halbleiterwerk frankfurt/oder e naratiachon Ropubiie
lnithetriab im vab kombinat mikroelekbroniik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 8

Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180

DDR 1200 Frankfurt/Oder — Telefon 4 60




